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摘要(译)

本实用新型提供一种PVA像素电极，包括：位于TFT侧的“》”型或“《”型
的第一电极；以及位于CF侧的与第一电极相应的“》”型或“《”型的第二电
极，通过施加在第一电极和第二电极上的电场控制设置在第一电极和第
二电极之间的液晶的指向，其中通过在第一电极和第二电极的边缘交界
处对第一电极和/或第二电极设置不等长的ITO间隙以提高像素的显示质
量。本实用新型还涉及一种液晶显示装置，本实用新型的PVA像素电极
及相应的液晶显示装置通过修改TFT侧或CF侧的边缘交界处的ITO间隙
消除边缘场效应以达到提高像素的穿透率和显示质量的效果。
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